






















专利名称(译) 用于反射型液晶显示装置的显示电极布置

公开(公告)号 US6504593 公开(公告)日 2003-01-07

申请号 US09/615453 申请日 2000-07-13
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[标]发明人 NORITAKE KAZUTO
SANO KEIICHI
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SANO, KEIICHI

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1362 G02F1/1335 G02F1/133 G02F1/136 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/136227 G02F1/133553 G02F2203/02

代理机构(译) 康托科尔伯恩LLP

优先权 1999200598 1999-07-14 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

绝缘基板（10）具有TFT，该TFT包括第一栅电极（11），栅极绝缘膜
（12），设置在第一栅电极（11）上方的半导体膜（13）和层间绝缘膜
（ 15）。在位于沟道（13c）上方的位置处的层间绝缘膜（15）上，
TFT还包括连接到第一栅电极（11）的第二栅电极（17）。由反射材料
构成并连接到TFT的源极（13s）的反射显示电极（20）布置成在TFT上
延伸。另外，相邻的反射显示电极（20）之间的间隙（37）布置在除了
漏极信号线（52）上方的位置之外的位置。利用这种布置，即使当在常
白模式的晶体显示装置上显示黑色图像时，也可以防止由于信号线反射
入射光而导致的显示缺陷。此外，可以实现具有高开口率和TFT特性的
最小波动的反射型液晶显示装置。
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